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摘要(译)

用于有源矩阵OLED的像素结构。第一开关晶体管具有耦合到第一扫描线
的控制端子，以及耦合到数据线的第一端子。第一P型晶体管具有彼此耦
合的漏极和栅极，以及耦合到电压源的源极。漏极还耦合到第一开关晶
体管的第二端子。第二P型晶体管具有耦合到电压源的源极，第二开关晶
体管具有耦合在第一和第二P型晶体管的栅极之间的两个端子，以及耦合
到第二扫描线的控制端子。存储电容器耦合在电压源和第二P型晶体管的
栅极之间。 OLED具有耦合到第二P型晶体管的漏极的阳极和耦合到地的
阴极。
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